EPSP ve IPSP’ nin GHK bagintisina
dayali incelenmesi
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Goldman-Hodgkin-Katz Denklemi
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Dinlenimde P,/ P,,/Pyq=1/0,04/0,45
Aksiyon potansiyeli sirasinda P,/ P\./ Pq=

Gecirgenliklerin bu oranlari kullanildiginda, zar
potansivyeli,

Dinlenimde

E,->-53 mV,

Aksiyon potansiyeli ylikselme evresinde,
E.,->+42 mV

bulunmaktadir.
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1/20/0,45
Madde Konsantrasyon, Denge
m mol/kg su potansiyeli

Akso- | Kan |Deniz| E (mV)
plazma suyu

Nat 50 440 | 460 +54

K+ 400 20 10 -75

Cl- 40-150| 560 | 540

Ca?t 0,4 10 10

Mg2* 10 53 54

ATP 0,7-1,7

Organik

anyonlar | 385

Su(g/kg)] 865 | 870 | 966

Dinlenim zar potansiyeli: - 50 /-70 mV
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PSP’lerin toplanmasi

1. EPSP — uyarici veya eksitator postsinaptik potansiyel
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PSP’lerin toplanmasi

S1 A. Spatial summation
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- Ayni noronun birbirine yakin sureler ile elen uyarilari- zamansal

toplanma (temporal summation)

- Bir noronun farkli sinpaslarindan gelen uyari- uzamsal toplanmasi
(enatial <stiimmation)



Spatial summation: Temporal summation:

several different pre- same or nearby pre-
synaptic neurons firing synaptic neuron firing
(at same time) at multiple times in close
different synapses succession
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Synaptik integrasyon

- Bir noronda toplam EPSP ve
IPSP’lerin kombinasyonu

- Bir AP’nin olusabilmesi icin
tetikleme bolgesindeki
potansiyelin esik degere
ulagmasi gerekir.
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{a) In a divergent pathway, one
presynaptic neuron branches
to affect a larger number of
postsynaptic neurons.

Copynght © 2007 Pearson Educaton, inc., publishing as Benjamin Cummings.

{(b) In a convergent pathway, many
presynaptic neurons converge to
influence a smaller number of
postsynaptic neurons.
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Aksiyon potansiyelinin olusumu
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Uyarici bir Sinaptik iletim icin Elektriksel Esdeger Devre

olmayan

Zar

Dinlenim membran potansiyeli=-60mV olsun



Uyarici bir Sinaptik iletim icin Elektriksel Esdeger Devre

A sinaptik
olmayan
zar
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Dinlenim membran potansiyeli=-60mV olsun



Uyarici bir Sinaptik iletim icin Elektriksel Esdeger Devre
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Uyarici bir Sinaptik iletim icin Elektriksel Esdeger Devre

INanga(Em_ENa) IKng(Em_EK)
Zar potansiyelinin zitlanma potansiyeline esit olmasi durumunda;

Ly T I, = 8na (Eppsp~ End + 8¢ (Egpgp-E) =0

(gNaENa) e (gKEK)
EEPS - gNa + gK

gna= 8k 1S€; EEps,D:(ENa t EK)/Z olur

E pop=(+55+(-75))/2=-10mV bulunur



Engelleyici bir Sinaptik Iletim icin Elektriksel Esdeger Devre

Ena +50 mv
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Dinlenim membran potansiyeli=-60mV olsun




Engelleyici bir Sinaptik iletim icin Elektriksel Esdeger Devre
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Dinlenim membran potansiyeli=-65mV olsun



Engelleyici bir Sinaptik iletim icin Elektriksel Esdeger Devre
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